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摘要(译)

为了抑制电应力对使用TFT的TFT特性的影响，根据本发明的发光显示装
置包括有机EL器件和用于驱动有机EL器件的驱动电路。驱动电路包括多
个像素，每个像素具有薄膜晶体管和阈值电压，薄膜晶体管的阈值电压
由于施加在栅极端子和源极端子之间的电应力而可逆地改变，并且电压
施加单元将薄膜晶体管的栅极电位设置为高于来源潜力。电压施加单元
在未驱动薄膜晶体管时在栅极端子和源极端子之间施加电应力，以便在
阈值电压饱和到电应力的区域中驱动薄膜晶体管。
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